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Resumo

No presente trabalho, propde-se o estudo de blendas de polimeros conjugados hibridos
inorganicos — organicos contendo complexos de coordenacdo com o objetivo de investigar
correlacdes entre morfologia dos filmes e suas propriedades fotofisicas.

Palavras Chave: Fotofisica, Fotoquimica, Eletronica Organica.

Introducao

Nos ultimos anos, varios trabalhos tem destacado a
importancia da preparacdo de novos materiais
eletroluminescentes para camadas ativas emissores
de luz em diodos emissores de luz organicos e
poliméricos (OLEDs/PLEDs)l. Neste contexto,
corantes organicos fluorescentes e fosforescentes,
semicondutores orgéanicos e inorganicos, e matrizes
poliméricas eletroluminescentes representam as
espécies luminescentes mais comuns, sendo
adequadas para montagem de OLEDs e PLEDs.

Resultados e Discussao

Foram empregadas técnicas de espectroscopia
eletrbnica de absorcdo e emissdo no estado
estacionério com os compdsitos de PVK:KN-10/Zn,
e montados filmes finos contendo o polimero
semicondutor poli-N-vinilcarbazol (PVK) com o
composto  KN10/Zn  ([Zn(sal-5-Clpym)])  nos
percentuais massa/massa (% m/m) 0,1, 0,5, 1,0,
2,5,50e 10 % . Com o aumento da concentracdo
do KN-10/Zn nos compésitos, comecou a ser
observado a partir da concentracdo de 2,5 % duas
bandas de emisséo centradas em A¢m = 495 nm e
Aem = 525 nm. Essas duas bandas de emissdo sao
provenientes do complexo KN10/Zn, sendo a
segunda uma progressdo vibrénica (0-1) e a
primeira uma transicdo puramente eletrénica (0-0).
Como em todos os filmes o comprimento de onda
de excitacdo foi fixado em 295 nm, que é a
excitacdo do PVK, supde-se que esta ocorrendo um
processo de transferéncia de energia do polimero
semicondutor para o composto de coordenacao de
Zn(ll), que pode ser por mecanismo trivial, por
transferéncia de carga (modelo de Dexter) ou ainda
por transferéncia de energia ressonante entre
estados de fluorescéncia — FRET (modelo de
Forster). Foi observado um abaixamento gradativo
do tempo de vida de estado excitado médio com o
aumento da concentracdo, isto pode ser notado
observando a mudanca das fun¢cBes exponenciais
nos decaimentos de cada uma das concentracfes
dos compésitos, e assim foi construida uma curva

da eficiéncia percentual de FRET em fungéo da
fracdo molar do composto de coordenacdo KN-
10/Zn, a mesma ndo apresentou um comportamento
linear, entretanto, apresentou uma tendéncia
coerente com o modelo de FRET, onde a eficiéncia
de FRET aumenta com o aumento da concentracao
do receptor, apresentando uma Vvariacdo da
eficiéncia de FRET de 19,0 a 39,5 %. Com isto,
foram obtidos os valores médios do raio de Forster
(Ro) e a distancia entre os dois croméforos (r),
utilizando o modelo proposto para eficiéncia de
FRET em funcdo da fracdo molar de aceitador de
energia ()%  Feer=—
1

r
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A Figura 1 apresenta a curva de eficiéncia de FRET
(Errer) €m funcdo da fragdo molar de KN10/Zn, e o
ajuste da curva feito pelo programa MatLab 2012,

funcgéo cftool.
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Figura 1. Ajuste da curva de EFRET em fung¢&o da
fracdo molar de KN10/Zn através da equacéo 1.

Conclusodes

Desta forma, com o uso do modelo de Forster
adaptado na equacdo 1, foi possivel a determinacao
dos valores de r e Ry, apresentado valores de 6 A 3
A) respectivamente, o que sem mostrou esperado
de acordo com as intera¢c8es intermoleculares entre
0s PVK e 0 KN10/Zn (z—r stacking).
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